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Germanium-NF-Transistoren

Germanium-Leistungstransistoren

Datenblatter aus dem VALVO-Handbuch
Transistoren, Standardtypen 1974
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Die VALV O-Datenblatter sind vor allem fir den Kon-
strukteur und Geréteentwickler bestimmt.

Die Datenblatter geben keine Auskunft Gber die Liefer-
moglichkeiten.

DKTOBER 1873

VALVO GMBH PHAMBURG 1 - POSTFACH 993 . BURCHARDSTR.
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Germanium-NF-Transistoren
Germanium-Leistungstransistoren

Grenzwerte
Typ Art
Ues o Uce o Ie u Piot
(V) vy (4) (W)
ac 125 )
. PNP -32 -12 -0,2 0,5
AC 126 7} ,
ac 127 ) NPN 32 12 0,5 0,34
ac 128 )
PNP -32 -186 -2,0 1,9
AC 128 K 1)
ac 132 ) PNP © -32 -12 -0,2 0,5
Ac 187 1)
NPN 25 15 2,0 0,8
ACc 187 K %)
*)
‘Ac 188 %) :
PNP -25 - -15 -2,0 0,8
ac 188 K T){ ]
AD 149 PNP -50 -30 -3,5 27,5
AD 161 X NPN 32 20 3,0 4
)
AD 162 PNP -32 -20 -3,0 &
40 809 +) Transistorsatz
fiir transformatorlose Komplementdr-Endstufen
x) Komplementdrpaare

+) nicht fiir Neuentwicklungen

10.73

34

VALVO TRANSISTOREN

Page 4/62




Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

Germanium-NF-Trdnsistoren
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.
Germanium-Leistungstransistoren
Kennwerte
Gehdnse Seite
B bei IC UCE sat bei IC fT
(4) (V) (4) (MHz)
95 1,7
-0,05 T0-1 /143 37
135 2,3 '
105 0,05 < 1,0 0,5 2,5 T6-1 /1 4 3 41
TO-1 /1 A 3 45
90 -0,3 < -0,6 -1,0 1,5
TO-1 /143 49
in Kiihlklotz
115 -0,05 < -0,35 -0,2 2,0 TO-1 /1 A3 51
TO-1 /143 55
200 0,3 < 0,8 1,0 > 1,0
To-1 /1 A3 57
in Kéhlklotz
T™O-1 /1 A 3 61
200 -0,3 < ~0,6 -1,0 > 1,0
™-1 /143 63
in Kiihlklotz
30-100 -1,0 < -0,7 -3,0 0,5 T0-3 /3 A2 67
80-320 0,5 < 0,6 1,0 3,0 S0T-9 / 9 A 2 75
80-320 -0,5 < -0,4 -1,0 1,5 S0T-9 / 9 A 2 83
Speisespannung 6 Vv 6 Vv 9V 9V
lastwiderstand 8 2 4 & 10 @ 8 @ 91
Ausgangsleistung 350 mW 700 mW 650 mW 1,2 W
i
VALVO TRANSISTOREN 10-;2
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN Ac ]25
AC126

GERMANIUM - PNP - NF - TRANSISTCREN

filr Vor- und Treiberstufen

Mechanische Daten:

Gehduee; Metall, JEDEC T0-1,
1 A3 DIN 41 871

Alle Elektroden sind
vom GehBuse isoliert.

Farbpunkt: Kollektoranschlul}

MaBangaben in mm.

38 min —

Farbpunkt

C~ | $043
B-- - _ = *
£ | L !
15 max
¥KT20043 - nicht verzinnt
Huradaben: AC 125 AC_126
Kollektor—Sperrspannung -Uop ¢ = max. 32 v
Kollektor-Emitter-Sperrapannung -Upg g = max. az2 v
Kollektorstrom : -Ie = max, 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 85 = 45 °C Piot = max. 150 mi¥
Sperraschichttemperatur 85 = max. 90 °c
Gleichstromverastirkung
KurzsehluB-Stromverstirkung
bel _UCB = H V, IE = 2 mA g = 125 18'0
Transit-Frequenz
bei —UCB =2V, IE = 10 mA fT = 1,7 2,3 MH=z
VALVO TRANSISTOREN 12.70

37
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Ac ]25 | NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

AC 126

Absplute Grenzwerte: (gHltig bis 85 ..)

Kollektor-Sperrapannung bei Ig = 0: -Ucp o = max, 32V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei ZIpp $ 1 ko ~Upcg p = mex. azyv 1)
Emitter-Sperrspannung bei I, = O: ~Ugg o = max. 10 Y
Eollektorstrom: ~Ig = max. 200 miA
Bagimatrom: -Ig = MAX, 5 mA
Gesamtverlustleintung: Piot = max. 500 oW
Sperrachichttemperatur: 85 = max. 90 °C
Lagerungstemperatur: 8g - min., -55 °C
8g = max. 90 %
Wirmewiderstand:
WErmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung
ohne Ktthlachelle: By g ~ 0,3 grd/m¥
wit Kihlschelle 56 227 und KiihlflHche 12,5 ca®: Ry y = 0,09 grd/m¥
ﬁ%nmu
{mW)
600
~ P
N7
N0
%
&,
Y
N
N
\
‘\
m#---ﬂ?‘{.qa
h,
-
0 i
0 20 40 60 80 5,00 100
1y vgl. Gremzkurve -Ugg g = I (Zgg) flr dip/dUcp = 100 S
L
385 VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN Ac ]25

Kennwerte: (bei Gy = 25 o¢, sofern nicht anders angegeben)

AC126

AC_125 AC_126

Eollektor-Reatatrom

bei —Ugg = 10 V, Iy = O ~Icp o < 10 wA
bei -Ugg = 10V, Ip =~ 0, $,=78%:  -Igy ¢ s 550 nA
Emitter-Reststrom )

bei -Ugy = 5V, Io = 0, $;=78%: ~Igp o s 550 wd
Kollektor-Durchbruchepannung

bei -1 = 0,5 mA, Upp = O: -U(pr) ¢B § * 32 v
Emitter-Durchbruchspannung

bei -Ip = 0,2 mA, Iy = O: ~U(gR) B 0 10 v
Basisspannung

bei Ugg = 0, Iy = 100 mA: “Upg s 400 av
Gleichatromverstirkung

bei Ugg = 5 V, Ip = 2 mA: B - 100(2 50) 140(2 65)
bei UGB = 0, IE = B0 mA: B = 1] 135

bei UCB - 0’ IE = 100 -A.z B - 80 105
Transit-Frequens

bei ~Upg = 2 V, Ip = 10 mA: o - 1,7(21,3)  2,3(21,7) MHz
Grenzfrequenz {Emitterachaltung)

bei Ugg = 2 V, Ig = 10 mA: fa - 17 (& 10) kHz
Raunschzahl

bei -Ugg = 8 V, Ig = 0,5 mA,

R =500, f=-1kHz, B=200 Hz: F - 4 (S 10) dB
Rlickwirkungs impedanz
hei —Ugg = B V, Ip = 1 mA, £=450kHz; |20, - 90 Q
Kollektorkapazitiit
bei -Gop = 6 V, Ip = 0, f = 450 kHz: - 40 (S 50) pF
Kleinsignal-Kennwerte bei -Ung = 5 ¥, IE = 2 mA, T = 1 kHz:
AC_125 AC_126

by = 1,7 (1,1...2,5) 2,4 (1,7...3,8) xQ

hypy = 6,5¢107% (S 8,5.107%) g+10~% (S 13.107%)

by, = 125 (80....170) 180 (130.f.3oo)

bop, = 80 (5 110) 100 {$ 170) us

VALVO TRANSISTOREN : 3.65

39
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AC ]25 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

AC126

40

—unterer Streuwert der Sparnung -U.- ., fiir di./d{.--100uS. —— AC 125
~Uee rI— Thermische Stabilitdt mufl gewdhrleistet sein. AC126
) N
n e — =
0 T 1] . ~ —
— < T
[ - Ay
20 é — N
; Zar N R _
[ ; [
0 P 1 e L Lt lgl [ | “l L L i FE R L 11 1 1 1 p iy 00
ot ' 10 Zoe Q) !
252 VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AC ]27

GERMANITM - NPN - NF - TRANSISTOR
fiir Endstufen,

in Verbindung mit AC 128 oder AC 132
als komplementéires Paar

Mechanische Daten:

- 9.4 QX 38 min -—=
GehHuse: Metall, JEDEC TO-1, r Farbpunkt
1 A3 DIN 41 871 9043
——=
Alle Elektroden sind — il — *
vom Gehduse isoliert. X *
Farbpunkt: Kollektorseite
- 15 max
MaBangaben in mm. YXT20043 nicht verzinnt
Kurzdatien:
Kollektor-Sperrspannung Upp g = méxs 32V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ueg g = max. 32V
Kollektorstrom | I =~ max. 500 mA
Gesamtverlustleistung bei 8y = 45 oc Piot = max. 120 mW
bei 8; = 60 °C Piot = max. 275 mW
Sperrachichttemperatur 35 = max., 90 °C

Gleichstromverstlirkung
bei Upg. = 0y -Ip = 50 mA B = 105

bei Ugg = 0, -1, = 200 mA B - 90

Transit-Frequenz
bei Upp = 2 V, =Ip = 10 mA fo = 2,5 MHz

KomplementHres Transistorpaar AC 127/AC 128

Dags VerhHltnis der Gleichstromverstdrkungen B bei Upp = 0, Ig = 300 mA
ist 1,1.

Komplementires Transistorpaar AC 127/AC 132

Das VerhHltnis der GleichstromverstBrkungen B bei Upg = 0, Ty = 50 mA
ist 1,1,

VALVO TRANSISTOREN 12.74(%
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Ac 127 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
st e
Absolute Grenzwerte: (gliltig bis 87 _..)
Eollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: Ocg o ™ mex. 32V
Kollektor—-Emitter-Sperrspannung bei Zgyp S 50 0 Ugg g = Wax. 32V
Emitter—Sperrepannung bei I, = O: Ugg o = =ax. 10V
Eollektorstrom: Ig = max, 500 mA
Bagipatrom: Ip = max, 25 mA
Gesantverlustleistung: Piot = maxe 340 u¥W
Sperrechicht temperatur: 9y - max., 90 °C
Lagerungstemperatur: 8g = min, -55 °C
88 = maX. 90 OC
Wirmewiderstand:
Wermewiderstand zwiachen Sperrschicht und GehBuae: Bin ¢ s 0,11 grd/=¥
Wirmewiderstand zwischen Sperrachicht und Umgebung
ohne Kithlschelle: | By y 5 0,37 grd/mW
mit Etthlschelle 56 227 und Khlfl&che 12,5 cm®: Binh o $ 0,16 grd/m¥
Fot man i -
(mW) B
\?5
300 9 A%y,
o N
—— bezogen ouf 3] (%) o,
— bezogen auf ¥ &, \ 2
$% %!
200
2
N N
aﬁk LY
Pny
N
!
100
\
0 il
0 20 40 60

1) vgl, Grenzkurve Ucp p = ¢ (ZBE) fUr dIC/dUCE = 100 uS3

2) Rurzzeitige Uberschreitungen bis $; = max. 100 %C, jedoch nicht als Be-

triebewert, sind zugelassen,

b

%)

80 9y 900 '®

4'2m.- VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AC ]27

- Kennwerte: {bei % = 25 °C, sofern nicht anders a.ngeseben_)
Eollektor-RBeststrom

bei Ugy = 0,6 V, I = 0: Ich o S 10 A
bei Usg = 10V, Ig = 0, 85 = 75 °C: Icp o s 630 A
Enitter-Reatstrom

bei Upgg = B V, Ig =~ 0, 85 = 76 °C: Ig o S 550 uA
Eollektor-Durchbruchapannung

Emjitter-Durchbruchapannung

bei Ip =~ 0,2 mA, Iy = 0: U(sR) EB 0 < 10 v
Eollektor-Enitter—Restapannung .

bei I = 500 mA 1); Uor sat = 1 v
Basisspannung : '
bei Uy = 5V, ~Ip = 2 mA: Bag - 120 n¥
bei Ugy = 0, —Ip = 500 mA: Ugg S 1,2 v
Gleichstromverstiirkung

bei Uy = 0, ~Ig = 20 mA: B - 100

bei Upg = 0, =Ip = 50 mA: B - 105

bei Ugp = 0, -Ig = 200 mA: B - 90

bei Ugy = 0, ~Ip = 500 mA: B - 50

Transit-Frequenz

bei Ugy = 2 V, ~Ig = 10 mA: o 2,5 (2 1,5) MHz

Grenzfrequenz {Emitterschaltung)

bei Upg = 2 ¥, ~Ig = 10 mA: 1y = 20 (2 10) iHz
Rauschzahl
bei Uog = 5 ¥V, -Ig = 0,5 mA, B, = 800 &,

£ = 1 kfz, B = 200 Hz: F = 4 (5 10) dB
Rickwirlungs impedanz
bei Upg = 5 V, ~Ip = 1 mA, f = 450 kHz: |512b| - 70 Q
Kollektorkapazitit
bei Ueg = 5 V, Ig = 0, £ = 450 kHz: C, - 70 pF

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinien~
punkt Is = 850 mA, Uop = 1 V geht

VALVO TRANSISTOREN ' !'4!3!
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AC 127 ———-IicHTFUR NEUENTWICKLUNGEN

Uee » HH
v) st
0 N une
? IS mn
20 \\
Y
] 1
10 unterer Streuwert der Kollektor-Emitter-Sparnung U o fur
d [ /dUc < 100pS. Thermische Stabilitét muB gewdhrieistet sein.
0 Ll L b L s i Lulibid L g 1 L LULLLLL U L kL) 1 3 L AN L 1 il
10 102 103 104 Zc () 10°
45453 VALVO TRANSISTOREN
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NIiCHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
- AC128

GERMANIUM - PNP - NF - TRANSISTOR
fiir Endstufen,
als Transistorpaar flir Gegentakt-B-Schaltungen,

in Verbindung wmit AC 127 als komplementéres Paar

Mechaniasche Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO-1,
1 A3 DIN 41 871

Alle Elektroden sind
vom Geh#use isoliert.

Farbpunkt: Kellektorseite

MaBangaben in mm.

pa——9,4 max 38 min —=-
———x Farbpunkt
C-- ¢Oll‘3
—
8 —— S =t
E. \ H
15 max
¥A720003 ™ ™ hicht verzinnt
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung “UCB o = max. 32 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE g = Dax. 32 v
Kollektorstrom, Scheitelwert -Ic M = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei &U = 45°C Ptot = max. 155 nmW
. 0
bei BG = 60C Ptot = max. 750 tW
Sperrschichttemperatur &J = max, 90 C
Gleichstromverstlirkung bei UCB = 0, IE = 300 mi B = 90
beil UCB = 0, IE =14 B = 80
Transit-Frequenz bei dUCB =2V, IE = 10 mA fr = 1,5 MHz

Transistorpaar: Das Verhéltnis der Gleichstromverstidrkungen B beider Tran-

sistoren hei IE = 50 mA sowie beil IE = 300 mA iet 1,1.

Komplementires Transistorpaar AC 127/AC 128: Das Verhiltnis der Gleichstrom-
verstidrkungen B beider Transistoren bei IE = 300 mA dist 1,1.

VALVO TRANSISTOREN l?.ig
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Ac-|28 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &J max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB g = max. 32 v
< 1
Kollektor-Emitter-Sperrapannung bei ZBE = %00 Q: _UCE g = max. 32 v )
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: —UEB o = mex. 10 v
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = max. A 2)
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC y = mar. 2 4
Basisstrom: -IB = max. 4o mid
‘Gegsamtverlustleistung: P = max. 1w
tot o 3
Sperrschichttemperatur: . &J = max, 90 C °)
Lagerungstemperatur: as = min. =55 °
8 = max. 100 °C
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehéduse: Rth G é 0,04 grd/mvW
Widrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung
ohne Kiihlschelle: Rth U é 0,29 grd/mwW
mit Kiihlschelle 56 227: Rth U é 0,14 grd/mW
mit Klihlschelle 56 227 und Kdhlfliche 12,5 cm2: Rth r é 0,08 grd/mW
VX 73 0790
1500 HBEEENEER
Fiot max bezogen auf ¥y
(mw) = = = bezogen auf ¥
1000
- N
- N
o L
. \"’50,.\,00 \%o
% .
— ey \o
] <
S00 el 0 J‘%{?}" ¥
RN EREA
0200, T ™~ 2
= Y —
"“hl--.l.‘g_gﬂd/rnw = ‘\
00 25 50 . % 100
&U,aG(°C)

1
2) vgl. Grenzkurve -U.. o = % (zBE) fiir dIC/dUCE = 400 ps
) Integrationszeit tav = max. 20 msa
3) Kurzzeitige Uiherschreitungen bis &J = max. 100 DC, jedoch nicht als Betriebs-
wert, sind zugelasszen. :

L%JO VALVO TRANSISTOREN
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_NICHTFURNEUENTW!CK-L"&NGEN _ | AC ]28

Kennwerte: (bei by = 25 °c, sofern nicﬁt anders ﬁngegeben)
Kollektor—Reststrom

bei Ugg = 10 V, I = 0: -Icp o s 10
Euitter-Reststrom

bei Vg = 5V, Ig = 0, 87 = 75 °C: ~Igp o S 500
Kollekt or—-Durchbruchspannung

bei -I; = 0,2 mA, Iy = O: Ugr) B 0 *© 32 v
Emjtter-Durchbruchaspannung

bei -Ig = 0,2 mA, Ig = O: U(gp) m o % 10 v
Eollektor-Emitter—Restspannung

bei —Ig = 1 A 1): Vok gat s 0,6 ¥
Bagisspannung

bei Ugg = 0, Ig = 50 mA: Uy s 300  mv
bei Ugg = 0, Iy = 300 m; “Uyp g 450 v
Gleichgtromverstirkung

bei UCB - 0, IE = 50 mi: B - 20 (55..0175)
bei Upg = 0, Ig = 300 mA: B = 90 (60,..175)
bei Ueg = 0, Ip = 1 A: B = B0 (45,...165)
Stromverst&rkungs-Verhlltnis V. (_10_500.1)

bei Uppy = 10 V, By = 16 Q: s - 0,6 (2 0,5)

i max

Transit-Frequenz .

bei -Ugg = 2 V, Ig = 10 mA: fq - 1,5 (¢ 1,0) MHz
Grenzfrequenz {(Emitterschaltung)

bei ~Ugp = 2 V, Ip = 10 mA: £ - 15 (2 10)  kHz
Basisbahnwiderstand

bei -UCB = 5 V, IE = 1 mA: rbb, = 25 Q
Kollektorkapazitit

bei -UCB = 5 ¥V, IE = 0 Cc = 100 pF

1) fidr die Kennlinie, die bei gieichem Basisstrom durch den Eennlinienpunkt
~Ig = 1,1 Ay -Upgg =1V geht

. VALVO TRANSISTOREN 5.65

47
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Ac ]28 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

150 LA A 1000 - YY7207%
l\ x
~Teg0 ea'g]' f._
8Y, 2 (WA} e‘ﬁé‘ﬁg\?\
/rhﬁ‘&?;éf - ?f
- = -1 P V.
/ W’x’o, » =1 aves
100 e 100 o
B bai 'UCE= v —
I \\
N\ A"/l A
VD4
I /
50 10 A
e
— Mittelwerte
— — obere Streuwerle
0 1 | 1 L ] 1 ]
U 250 _IC{mAj 500 25 50 75 ‘}J {ncl 100
‘.0 T T Ty 1 7 PV TTI I 1111 1 T T T TTIfITINT ety T TI1VIC10]0]7
“Upe unterer Streuwert der Spannung -Uz pfir dle/dU ¢ = 2400pS.
m” Thermische Stabilitdt mul gewdhrieistet sein.
0
-
.
-
N
20
l— 5‘-1
_— .
ob—1 |2ee Uee | *
ol 1 0 Zgge (kS 100
12.70 VALVO TRANSISTOREN

48
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AC ]28 K

GERMANIUM - PNF - TRANSISTOR

fiir Endstufen
als Transistorpaar fir Gegentakt-B-Schaltungen

Mechanische Daten:

GehHuse: Metall, JEDEC TO-1, mit
1 A 3 nach DIN 41 871 Kiihlklotz

Alle Elektroden sind
vom Gehause isoliert.

Die Kollektorseite ist
durch eine Eindellung
gekennzeichnet,

MaBangaben in mm,

:::::c:::J $ 043
——

R | '
2
-7 — ™ oo, * 32 e Bat L‘"‘lﬁsicnl':?:erzinnt

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = mex. 32 vV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 'UCE g * max. 32 v
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC y = wax, 2 A
Gesamtverlustleistung bei 8G = 60 °C Ptot = max. 670 mW
Sperrschichttemperatur 3J = max. 90 °¢
Gleichstfomverstﬁrkung bei UCB = (, IE = 300 mA B = 90

bei UCB = 0, IE = 1A B = 80O
Transit«Frequenz bei -UCB =2V, IE = 10 ma fT = 1,5 MHz

Transistorpaar

Das Verhd#ltnisg der Gleichstromverstdrkungen B beider Transistoren bei

IE = 50 mA sowie bei IE = 300 mA Ist 1,1,

VALVO TRANSISTOREN 12;1"9?
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AC ]28 K NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB o = max. 32V
. . < 1)
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei ZBE = 500 Q: -UCE g = max. 32V
Emjitter-Sperrspannung bei IC = 0: —UEB o = max. 10 ¥
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = max. 1A 2)
Kollektorstrom, Scheitelwert: -I y = max. 2 A
Basisstrom: —IB = max. 40 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 1w
Sperrschichttemperatur: 95 = max. 90 °C 3)
Lagerungstemperatur: &S = min. -55 °
B = max., 100 °
Warmewiderstand:
WﬂrmEflderstand zwischen Sperrschicht und Gehiduse: Rth G £ 0,045 grd/mW
70762
1500 PROE
P!'Ot max
{mW)
1000 —\
\\
\\
b,
500
h Y
\,
N
0 5 75 100
0 30 3 (°0)

Weitere Daten siehe AC 128

1 .
) vgl. Grenzkurve Upp =1 (ZBE) flir dIC/dUCE = 400 pS (bei AC 128)

Integrationszeit tav = max. 20 ms

3) Kurzzeitige {fberschreitungen bis SJ = max. 100 DC, Jjedoch nicht als Betriebs-
wert, sind zugelassen.

12.70 VALVO TRANSISTOREN

50
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AC ]32

GERMANIUM - PNP - NF - TRANSISTOR
fiir Endstufen,
als Transistorpaar fir Gegentakt-B=Schaltungen,

in Verbindung mit AC 127 als komplementBres Paar

Mechanische Daten:

st G.4s i X —ee— 38 Py —o=
Geh#use : Metall, JEDEC TO-1, Farbpunkt
1 A3 DIN 41 871 c For #0463
. 965 961 | —
Alle Elektroden sind B max max —— *
vom Gehduse isoliert. l # " " 3 +
X E =
Farbpunkt: Kellektorseite
R . 15 max
MaBangaben in mm. 18 VK72 0043 nicht verzinnt
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrapannung -Ucg o = max. 32V
Kollekior-Emitter—-Sperrspannung ~Upg p = max, 32 V
Kollektorstrom -Ig = max, 200 mi
Gesamtverlustleistung bei Jyy = 45 oc Piot = max. 150 mW
bei 8; = 80 °C Piot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur 97 = max. 90 °C
Gleichstromverstirkung .
bet UCB = 0, IE = 50 maA B = 115
bei Usg = 0, Iy = 200 mA B = T0
Transit-Frequenz
bei —UCB = 2 V, IE = 10 mA fT = 2 ¥MH=
Transistoerpaar
Das Verh#ltnis der Gleichstromverstlirkungen B beider Transistoren
bei Iy = 20 mA sowie bei I = 200 mA ist 1,1,
Komplementires Transistorpaar AC 127/AC 132
Das Verh#ltnia der Gleichstromverstiirkungen B beider Transistoren
bei Ip = 50 mA iet 1,1.
VALVO TRANSISTOREN 12-?]3
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Ac ]32 NICHT FUR NEUENTWJCKI.UNGEL —
Absolute Grenzwerte: (gfltig %is 95 p,.)
Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: -Ugg ¢ =~ max. 32V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Zpp $1 kQ: -Upg g = maz. a2v 1)
Emitter-Sperrspannung bei I, = 0: ~Ugg ¢ = max. 10V
Kellektorstrom: -Ig = max, 200 miA
Basisstrom: =Ig = max, 10 mA
Gesamtverlustleistung: Piot = max, 500 mW
Sperrschichttemperatur: 35 = max. 90 °C
Lagerungatemperatur: $g = min. -55 °C
g - max. 90 °C

Whrpewiderstand:

Whrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehBuae; Rth G S 0,05 grd/mW
WErmewiderstand zwisehen Sperrschicht und Umgebung

ohne Kﬂhl_schelle: Bip o s 0,3 grd/mW
mit Kilhlschelle 56 227 und Eithlf1&che 12,5 cm®: Reh U s 0,08 grd/m¥
Rot man HHHH-HHHHHH
Uﬂ“ﬂ} —— bezogen auf 3,
600l — bezogen auf ¥
NP »
Cs N5
400 % "%
O L\“&
32‘ V5,
e : I\b\
"
=0 o
200 n -3g‘r%?w
= N
m
0 1
0 20 40 60 80 3y, % (°C) 100

1) vgl. Grenzkurve —Ugg p = £ (Zgg) fHr dIo/dUcp = 100 u8

'563 VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN — AC ]32

Eennwerte: (bei 3y = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
Eollektor—Restatrom

R

bei -UGB - 0,5 V, IE = 0: -icn 1] 10 |J.1’L
bei ~Ugg = 10V, Ig = 0, 85 = 75 °C: ~1cp o S o550 A
Emitter—Reststrom

bei Ugg = 5V, Ip= 0, 85 =~ 75 °C: ~Igg o £ 550 A
Eollektor-Durchbruchapannung

bei ~Ig = 0,5 mA, Ugp = O: -U(pr) cB s 32V
Emitter-Durchbruchapannung

bei -Ip = 0,2 mA, Iy = O: ~C(gp) =B 0 ° 10V
Kollektor-Emitter-Restapannung

bei -IC = 200 mA 1): —UCE aat $ 350 mV
Basisapannung

hei —UCB = 5§ V, IE - 2 mh: —UBE L 105 mV
bei Uy = 0, Ig = 200 mA: ~Upp $ 850 mv
Gleichstromverstirkung

bei Upy = 0, Ip = 20 mA; B = 135

bei Ueg = 0, Ig = 50 mA: B - 115

bei Uog = 0, Ip = 200 mA: B = 70
Transit-Frequenz

bei Ugg = 2 V, Iy = 10 mA: 1q = 2 (21,3) MHz
Grenzfrequenz (Emitterschaltung)

bei -Ugg = 2 V, Ig = 10 mA: 1, = 17 (2 10) XHz
Rauachzahl

f =1 kAz, B = 200 Hz: F = 4 (S 10) an

Rickwirkungsimpedanz

bei ~Uog = 5V, Ig = 1 mA, £ = 450 kHz: |z12bl - 90 Q
Eollektorkapazitit

bei ~Upp = 5 Vy Ip = O £ = 450 kHz: Ce - 40 pF

1) flir die Kenonlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

VALVO TRANSISTOREN 3331
: 52
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AC 132 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN _

40!!" T 1 T TR v g LN LR R R LR L L L L | !
unterer Streuwert der Spanung -Upg g fiir de/dtc s IOOuS
UC? v’; Thermische Stabilitdt mud gewdhrieistet sein.
_-‘__\
0 AN
A
N
20
I - N
‘0— ZBE UCE +
o ! © Zae (k) 100

54 VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN Ac ]87

GERMANIUM - NPN - NF - TRANSISTOR
fiir Endatufen,

mit AC 188 als komplementdres Paar

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO-1,
1 A3 DIN 41 B71

Alle Elektroden sind vom

Gehiuse isoliert. 9,4 max —e{a—38 min —
Farbpunkt: Kollektorseite s Farbpunkt 3043
MaBangaben in mm. - p— *’
- t
. 15 max
¥AT20063 nicht verzinnt
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = mex. 25 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE p = max. 15 Vv
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei &G = 60°C Ptot = max. 750 mw

o
n

Sperrschichttemperatur max. 90 c

Gleichstromverstirkung

bei UCB = 0, —IE = 300 maA B = 100...500
Transit=-Frequenz
bei U, =2V, -I_ = 10 mA £ = 5 (2 1) MHz
CB ! E ™ T - -
VALVO TRANSISTOREN 12.70
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

AC 187

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis 8

)

J max

Kolliektor-Sperrspannung bei IE = {: UCB o = Dmax.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0z UCE g = max.
i = S ' = «
bei IC 600 mA, B‘BE a1l Qs UCE R max
Emitter-Sperrspannung bel IC = 0: UEB p = max.
Kollektorstrom, Mittelwert (tmr = max. 50 ms): Io sy = Bex
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max.
Bazisstrom: IB = max.
Emitterstrom, Mittelwert (tav = max., 50 ms): -IE Ay = max.
Emitterstrom, Scheitelwert: -IE y = Dax.
Gesamtverlustleistung: Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: &J = maX.
Lagerungstemperatur: &S = min,
35 = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Gehduse: Rth G é
zwischen Sperrschicht und Umgebung <
ohne Kiihlschelle: Rth g =
mit Kiihlschelle 56 227: Rth U é
mit Kilhlschelle 56 227 und Kiihlblech 12,5 cm2= Rth U é
1 WY 730798
7 1 1
bezogen auf ) |
P ot max —— — hezagen auf ¥g
{W) N “\\
N
\\:ﬁ/}(f‘* ‘?
= 009 \G°r
.
o [ NG {g
— OL&‘
;‘o | o \\
S~ Srd sy, \
| "xN\_ N
f='_2909fd/w ‘-:""H \ \\
—— - L
0
25 50 75 3,9{°C) 100

23
15
18
10

100
1,1
2,1
0,8

00
-55

75

40

290
140
BO

=]
ncoibbgbbﬂﬁﬂ*ﬂé

=]

]

grd /W

grd /W
grd /W
grd /W

1 . . "
) Spitzenwert bei B-Verstirkern, Sprache- und Musik-Aussteuerung: max. 1,1 W

12,70 VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
. AC 187 K

GERMANIUM - NPN - NF - TRANSISTOR

fiir Endstufen,
in Verbindung mit AC 188 K als komplementlres Paar

Mechanische Daten:

Geh#use: Metall (JEDEC TO-1 bzw. 1 A 3 nach DIN 41 871) in Edhlklotz

Alle Elektroden sind
vom GehHuse iscliert.

Der Kollektoranschlul
ist durch eine Eindel-
lung gekennzeichnet.

MaBangaben in mm.

be——— 187 max- - - - et 3Imin —m
—= 34 Ta—
c-—] | K T T T |
~e——\ 1 | ! \— $043
B = 18 7 | ———
- Fl L ﬁ ]
7 ol o] | lD O
— 7 —> umonw 2 ™nicht verzinnt
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung Upg ¢ = max. 25 v
Koilektor-Emitter-8perrspannung Upp g = max. 15 v
Kollektorstrom, Scheitelwert Io y = MAXa. 2 A
Gesamtverlustleistung bei 3; = 60 %c Piot = max. 670 mW
Sperrschichttemperatur 8y = MAaX. 80 °c
Gleichstromverstlrkung
bei Ugg = 0, -Ip = 300 mA B = 100...500
Trangit-Frequenz
bei Ugg = 2V, ~Ig = 10 mA £ = 5 (2 1) MHz
VALVO TRANSISTOREN 12.70

a7
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AC ]87 K NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (glltig bis 95 .r)
Kollektor-Sperrspannung bei Ig = O: Usp o = max. 25 V
Koillektor-Emitter-Sperrspannung bei Ip = 0: Usg o = max. 15 V¥
bei I = 600 mA, Ryy 3 1 Q: Uog g = max. 18 V
Emitter-Sperrspannung bei Is = O: Ugg ¢ = max. 10 V
Kollektorstrom, Mittelwert: I oy = max. 1 Al
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC N = mAX. 2 A
Basisstrom: Iy = max. 100 mA
Emitterstrom, Mittelwert: . -Ip Ay = max. 1,1 A 1)
Fmitterstrom, Scheitelwert: 'IE M = max. 2,1 A
Gesamtverlustleistung: Piot - max. 0,8 W %)
Sperrschichttemperatur: 8y = max. 90 %C
Lagerungstemperatur: 8g = min. -85 °C
8q = max, 75 °C
WHrmewiderstand:

Whrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: Rin G $ a5 grd/w
WYrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung

ohne Ktihlblech: Bip o £ 160 grd/w
mit Khlblech 12,5 em?: Rypg S 75 grd/W
P.'o! max
(W)
08
~ <3 T
ANES ) !
h ’4 o\\
0'5 c’*)s %
N
\Qb? ;?b
P, ’? ™ & ‘-&
=& 2160 \i\
04 e Ly
A - a,
& N
N N
-
0.2 ~ A
TN
0
0 25 50 75 3,95 (°C) 100

1) Integrationszeit t,,, = max. 50 ms

2) Der Spitzenwert bei B-Verst#rkern mit Sprache- und Musik-Anssteuerung ist
max, 1’1 'a

g-é’aé _ VALVO TRANSISTOREN
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-

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Eennwerte : (bei 85

Kollektor-Reststrom
bei Upy = 10 V, Ig 0:
bei Ugy = 10V, Ig = 0, 35
bei Upp = 25 V? 1g 0:
bei Upp = 25V, Ip = 0, 95

Eollektor-Emitter-Reststrom
bei UCE = 25 V, —UBE =1YV:

Emitter-Re: tetrom
bei UEB = 10 V¥, IC = 0:

bei Ugg = 10V, I = 0, 8y

Kollektor-Emitter—Restspannung

bei Ip = 1 A:

Emjitter—lieerlaufgleichspannung

bei Upg = 25 V, Ig = 0, $5 = 90 °C:

Basisapannung

bei Ugy = 10V, -Ip = 5 mA:-

bei Ugp = 0, -Ip = 50 mA:
bei UCB = 0, '—IE = 300 mA:
bei Ugy = 0, —Ig = 500 mA:
bei Ugg ~ 0, -Ig = 1 A:

Bagisstrom
bei UCB =10V, ~Ip = 5 mA:

bei Ugg = 0, -Ig = 50 mA:
bei UCB = 0, —IE = 300 mA:
bei UCB - 0, —IE = 500 mA:
bei Upg = 0, -Ig = 1 A:

Gleichatromverstlrkung
bei UCB = 10 V, —IE = 5 mA:

bei UCB = 0, —IE = 50 mA:
bei Upg = 0, -Ig = 300 mA:
bei Upg = 0, -Ig = 500 mA:
bei UCB - 0, —IE = 1 A:

Transit-Frequens
bei Upg = 2 V, —-Ig = 10 mA:

90 °cC:

90 °C:

g0 9C;

1)

Grenzfrequenz in Emitterachaltung

bei Upg = 2V, =Ip = 10 mA:
Eollektorkapazitlt

bei UCB - 5 V, IE = 0, f = 450 kHz:

1) fHir die Kennlinie, die bei
I UCE a 1Y E

o = 1,1 &,

e

Chic
hgleich&m Basigsatrom durch den Kennlinienpunkt

[ =T - T = R = |

sat

fl

A

WA 1]

A

(PN PANN | VN | PN ]

A

AC 187 K

25 °C, sofern nicht anders angegeben}

12 (£ 25)
1,0 (2 2,0)
15 (S 100)
1,2 (% 2,5)

100
15 (S 100)

1,2 (£ 2,5)

b
¥

0,8
0,4

95...135
350
550
660
900

70

300 (110...550)
1,5 (0,68...3,0)
2,5 (1,0...5,2)

19,5

70
185 (90...450)

200 (100...500)

200 (95...500)
50

5 (2 1)
20

150 (S 180)

ELEER

+
b

=

mV

MHz

kHz

pF

VALVO TRANSISTOREN
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AC ]87 K NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

10 T

leg o [T —Mittelwerie
(mA) ———obere Streuwerte |

LA
T Tep = 25 V44

29l
S
m
L

1l

N
RN

D
NN

L

LS
R

001

0 50 3, (°C) 100

T T s e T I LT T
TS : c T MKurzzeitige Uberschreitungen

A S e L L des erlaubten Arbeitsbereiches
(AY B L [ P —=t{uber die rechte Begrenzung hinaus -1
2 ' e E ~ 1.1 1 ||sind zuldssigbeim Abschaltenmit
T o S H - Tk Hinduktivern Lastwiderstand wenn (1
SsseepisiiE e L L Er 8 ImWe, Urg s Uppy S 06V [
g R e
15H P SR BISE s e T
o O B IS A DN Sl i v & A A b Mt 9 oy e AR
- J R ! I. i _,_!_|_.!‘ - :l: _;—j. vty - : lul
_4_-‘-?*;-'1*-[---1: S B BN E S SO I R e E R e
sk dkianesnin :Erlaubte[Arbeitsbelrgich}I edbielr i
T A :.
- - [~ Rl aeak i B oup ST
- ; :* .:_"_"_'::;:_.-__A__..';_;:'17‘:,.1_-"* : If‘u'rU'E‘E,z Ueg I

T
i
!

05 j . ], [ I I
e R e AR DR R RO s iz = Sp e
Tfur beliebigen Basis - Abschiul i vl BERIES 1

] Sk L -y i ERRRE
mumumansk SSSRYE ERRIERN IR DRS g Gid pu e S anRR] IEESE ngnse |
[}0 = b 1'1':]0| RN R RN R GR R R =k 201 t
Uee (V)
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

GERMANIUM - PNP - NF - TRANSISTOR

fiir Endstufen,

mit AC 187 als komplementdres Paar

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC TO0-1,
1 A 3 DIN 41 B71

Alle Elektroden sind vem

‘AC 188

Gehduse isoliert. l+——94 max 33min——|
Farbpunkt: Kollektorseite > Farbpunkt
MaBangaben in mm, | —— 9043
e *
__ | '
15 max
VX720043 - I"7l“li1'.'1'lnl verzinnt
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB p = hax. 25 V¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung _UCE o = max. 15 ¥
Kollektorstrom, Scheitelwert --IC M = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei 96 = 60°¢C Ptot = max. 750 mW
Sperrschichttemperatur -BJ = max. 90 °c
Gleichstromverstidrkung
bei UCB =0, IE = 300 mA B = 100...500
Transit-Freguenz 3
bei -Upp =2V, Ip = 10 mA o = 1,5 (£1) MH=z

VALVO TRANSISTOREN
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AC ]88 NICHY FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: {gliltig bis B-J max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -Uoy o = Max. 25 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE 0 = max. 15 ¥V
. - £ -
bei -IIC = 600 ma, RBE = 1 Q: UGE R = max. 18 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0; -UEB o = max. 10 V
Kollektorstrom, Mittelwert (tav = max. 50 ms): -I, 4y = max. 1 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: —IC N = max. 2 A
Basisgstrom: -IB = max. 100 mA
Emitterstrom, Mittelwert (tav = max. 50 ms): Ly ,v = max. 1,1 A
Emitterstrom, Scheitelwert: IE M = max. 2,1 A
Gepamtverlustleistung: Ptot = max. 0,8 W 1)
Sperrschichttemperatur: 8 = max. 90 °C
Lagerungstemperatur: &S = min. =55 °C
&S = max. 75 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Gehduse: R't.h G S 40 grd/w
zwischen Sperrschicht und Umgebung <
ohne Kiihlschelle: Ry py = 200 grd/W
mit Kiblschelle 56 227: Ry g = 140 gra/W
mit Kithlschelle 56 227 und Klihlblech 12,5 cm2= Rth U é 80 grd/W
1 ] Tvvnmg
] bezcEgan auf & |
Piat max —— == bezogen auf ¥
(W) N \
M, 0'?09 \40%.
i
- . %,
,1‘0 | ™ \\
T~y R
] \\ N
h-...z_‘gogrd/ﬁ i"“'--..,,__ \\
| e ——— . >\_\\
0 i
25 50 75 3,,9(*C) 100 -

1) Spitzenwert bei B-Verstlirkern, Sprache- und Musik-Aussteuerung: max. 1,1 W

;%.70 VALVO TRANSISTOREN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AC ]88 K

GEBMANIUM - PNP - NF - TBANSISTOR

fiir Endatufen,
ala Transistorpaar fiilr Gegentakt-B-Schaltungen,
in Verbindung mit AC 187 K alas komplementlres Paar

Mechanische Daten:

GehHuse: Metall {JEDEC TO-1 bzw., 1 A 3 nach DIN 41 871) in KHthlklotz

Alle Elektroden sind
vom GehBnse isoliert.

Der KollektoranachluB
ist durch eine Eindel-
lung gekennzeichnet.

Mafangahen in mm.

rett— 38 rTiin —n

-4 % ¢°"‘3
——c—— _t

}

max
1r!|5ichi verzinnt

Eurzdsten: |

Eollektor-Sperrspannung =Usp @ ™ DBX. 25 v
Kollektor-Fmitter-Sperrspannung ~OUcg o = max. 15 v
Kollektorstrom, Scheitelwert ~Iy y = max. 2 A
Gesamtverluatleistung bei 3g = 60 °C Pio4 = max. 670  uW
Sperrachichttemperatur 83 _ = MAX. 90 °c

Gleichstromverstlirkung ' _
bei Upg = 0, Iy = 300 mA B = 100...500

Transit-Frequenz .
bei -Ugg = 2 V, Ig = 10 mA £ = 1,5 (2 1) MHz
VALVO TRANSISTOREN ' 12.28 .
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AC ]88 K NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis o a max)
Kollektor-Sperrspannung bei Iy = 0: ~Uecg o = max, 25 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ip = 0: ~Uep g = max. 15 V
bei -I; = 600 mA, Rpp S 1 O Vgp g = max. 18
Emitter-Sperrspannung bei Iy = 0: -Upp g = max. 10 V
Kollektorstrom, Mittelwert: «In py = mex. 1 A 1)
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Ip y = max. 2 A
Basisstrom: ~Ig = max, 100 mA
Emittersirom, Mittelwert; Ip Ay = max. 1,1 A 1
Emitterstrom, Scheitelwert: Ip u = max., 2,1 A
Gesamtverlustleistung: Piot = max. 0,8 W 2)
Sperrschichttemperatur: 8y = max. 80 ©°C
lagerungstemperatur: %q = min. -55 9C
8g = max. 75 °OC
WHrmewiderstand:
WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehfuse: Rivg = 45 grd/W
WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung
ohne Kithiblech; Ry y S 160 grd W
mit Kiiblblech 12,5 cm?: Rypu = 75 grd/W
P.'ar max
(W)
08
h
\\r “'? i N
0.6 — N ¢ ¥,
e
= P \9’0',&’ \ o
™ A= ‘\ é
04 260
g Ty N
N h
-
0,2 W
b
[ AN
N
00 25 50 7% 100
"U:‘,G(OC)

l) Integrationszeit t,, = max. 50 ms

2} Der Spitzenwert bei B-Verst¥rkern mit Sprache- und Musik-Aussteuerung ist
max. 1,1 W.

2:466 VALVO TRANSISTOREN

Page 33/62



Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN Ac ]88 K

25 °C, sofern nicht anders angegeben)

Kennwerte: (bei g

Kollektor-Reaststrom

<

bei -Ugg = 10 V, Ip = O: -Icp g = 5 (: 15) LA
bei -Ugg = 10 V, Ip = 0, 53 = 90 °C: -Icg g = 0,4 (2 1,1) mA
bei -Ugg = 26 V, Ig = O: -Iep g = 20 (2 200) pA
bei -Upg = 25 V, Ig = 0, %5 = 90 °C: -Igg g = 045 (2 1,4) mA
Kollektor-Emitter-Reststrom ¢

bei —UCE = 25 V, +UBE =1V: -ICE v = 200 uA
Emitter-Reststrom ¢

bei -Ugg = 10 V, Ig = 0: -Igg ¢ = 15 (Z 200) nA
bei -Upg = 10 V, TIg = 0, 35 = 90 9. -Tgg o = 0,4 (2 1,4) mA
Eollektor—Emitter-Restspannung 1) )

hei —IC =1 A: —UCE Sﬂt = 0,6 V
Fmitter-Leerlaufgleichspannung . ¢

bei _UCB = 25 V, IE = 0, SJ = 90 C: -UEB fl = 0,4 V
Basisspannung

bei -Ugg = 10 V, Iy = 5 mA: -Ugg = 115...145 mV
bei U = 0, Ig = 50 mA: “Uyg i 280 mV
bei Upy = 0, Ig = 300 mA: -Uyg b 450 mv
bei Ugg = 0, Iy = 500 mA: ~Uyp < 550 my
bei U = 0, Ip = 1 A i, - $ 700 mV
Basisstrom ¢

bei _UCB = 10 V, IE =5 mA: -IB = 70 #A
bei Upg = 0, Ip = 50 mA: -1y = 300 (110...850) uA
bei Upp = 0, Ip = 300 mA: -1y = 1,5 (0,6...3,0) mA
bei Ugg = 0, Ig = 500 mA: -1g = 2,5 (1,0...5,2) mA
bei Ugg = 0, Ip = 1 A: - S 12,4 mA
Gleichstromverstdrkung S

bei —'UCB = 10 V, IE = 5 mA: B = 70

bei Ugy = 0, Iy = 50 mA: B = 165 (90...450)

bei Upg = 0, Ip = 300 mA: B = 200 (100...500)
bei Upg = 0, Ig = 500 mA: B = 200 (95...500)

bei Ugg = 0, Iy = 1 A: B 2 80
Transit-Frequenz 5

bei EUCB =2V, IE = 10 mA: fT = 1,5 (_ 1’0) MHZ
Grenzfrequenz in Emitterschal tung

bei —UCB = 2 V, IE = 10 mA: fB E ] 10 kHz
Kollektorkapazitlt ¢

bei -Ugpg = 5V, Ip = 0, £f = 450 kHz: Cyre = 90 (= 110) pF

1) ftir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
—IC = 1,1 A, —UCE =1V geht

VALVO TRANSISTOREN lgg
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AC ]88 K NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

1 ™ T T
>
eao NG ﬂg“_r'f;\
(mA) ¥ TS ) -S?:j
94
of V74
' /B
. r’{ 7
21
¥ 4
Y1/
001
A
N4EE \
Mittelwerte
-—— obere Streuwer]te
ooorl L LLLLLELLLTTEEL

0 50 3, (°C) 100
T I3 i T ; SESESUYIAEESIE NG AN RN A 8B
-4 ; . [TJKurzzeitige Uberschreitungen 3
( :) ; 4 Hdes erlaubten Arbeitsbereiches T
, 7 : iberdierechte Begrenzunghinaus
2 y S mED e sind zulassigbeim Abschalten mit 1
: aslatata — -k jinduktivem Lastwiderstandwenn T
g S T CIE , § 4.5 mWe, |-Ugg1S1-Ugg 1S 08V
1 T 17 .J L g . . n
B Tk e
15 et ndi
} “Erlaubter Arbeitsbereich Y= H
ShH R A ’
: . = RIS S Baas. Sananasanats !
b H T R SsSis Rl ALk i
SHeSNRs f : P o e |l g '
i P : iy i )
Sum o P S ;
rH ' i aaans it b
0'5 i& } T : %E]. +_,_IL i :T + i% . H——T-_fur I'UEBl;i'UE ﬂl
T fur beliebigen Basis-Abschlun 11 L ——
: T e o e e -4, < 28mA
o e W b e e
0 10 20 U (V) 30
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GERMANIUM - PNP - NF - LEISTUNGSTRANSISTOR

Mechanische Daten:

Gehdnse: Metall, JEDEGC T0-3,

3 A2 DIN 41 872

Der Kollektor izt mit dem
Gebduse leitend verbunden.

Fiir isolierten Einban
kénnen Glimmerscheibe
(Typ P) und Isolier-
buchsen {Typ C) gelie-
fert werden.

MaBangaben in mm.

+i

0.2

=3

]
|
i
J

1

T

*——-——n«u*ZBJ-——~-

0,2

*

AD 149

Q%ﬁ

+

il

—a] -1

max. 3.4

Eurzdaten:

Kollektor—-Sperrapannung

Kollektorstrom

Sperrschichttemperatur

Gleichstromverstirkung
bei UcB = 'D’ -IC = 1 A

bei Ugg = 0, ~Ig = 3 4

Transit-Frequenz

Gesamtverlustleistung bei &, =

bei -UCE = 2 V, -Ic = 0,5 A

Kellektor-Emitter-Sperrspannung

60 °c

Grenzfrequenz (Emitterschaltung)
bei -UCE = 2 V, —IC = 0,5 A

max, 50

max. 39

max, 3,5

= max, 20

)

max, 100

30. . a 100
20. L 85

300

10

£ @ o =

kHz

kHz

Transistorpaar:

Das Verhdiltnis der Gleichstromverstdrkungen B beider Transistoren
bei =I_, = 0,3 A sowie bhei —IC =3 A ist 1,1,

¢

VALVO TRANSISTOREN
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AD 149

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: -Upop ¢ = max. 50 V¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = 0O: -Ugg ¢ = max. 30 V 1)
bei +UBE = 2 V: —UCE v = max. 50 ¥ 1)
Emitter-Sperrspannung bei In = 0: -Upg ¢ = max. 20 Vv
Eollektorstrom: ~In = max. 3,5 A
Basisstrom: -Ip = max. 0,5 A
Gesamtverlustleistung: Pyt = max. 27,5 W
Sperrschichttemperatur: Gg = max. 100 °C 2)
Lagerungstemperatur: 3g = min. =65 °C
¥g = max. 100 °C
Wirmewjiderstand:
WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Geh#useboden: By} ¢ 9 2,0 grd/W
Wrmewiderstand zwischen Geh#useboden und Kilhlblech
bei nicht isolierter Montage: Bin G/K g 0,5 grd/w
bei Montage mit Glimmerscheibe P: Bin G/K s 1,0 grd/w
30 i I ]
E 1
* N
Pfo! max
(W)
™,
A
N
20
N,
] N
1
RN N
; A
: N
10 ;
]
b N
N
;l —
R T |
Il i
! N\
k N
00 25 | 50 75
8 (°c) 100

1) siehe asuch Grenzkurven "erlaubter Arbeitsbereich” und -Upp p = f (RB)

3
“) Kurzzeitige Uberschreitungen bis 837 = max. 110%C, jedoch nicht als Betriebs-

wert, sind zugelassen.
e

é%-67 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerte: (bei ﬁJ =

Kollektor—-Reststrom
b(!i —'UcB = F'U V’ IE =

1
=

Lmitter~Reststrom

bei ‘-U]:IB = 20 V, IC = 0:
Kollektor-Emitter-Restapannung
bei -Ip = 3 Az
Basisstrom
hei Unp = 0, Ip =1 A:
bei Ucg = 0, 1 = 3 A

Verbfltnis der Weclhiselstromverstlirkungen
bei -Io =3 A und -I, = 0,1 A,
bei _Ubat = ]4 \‘" RL = 4 Q:

Trangit=Frequenz

bei -Ugp = 2 V, -Ig = 0,5 A:

Grenzfrequenz (Emitterschal tung)
bei ~Uep =2V, I = 0,5 A:

Rickwirkungsimpedansz

bei ~Uep =5 V, Ip = 1 mi, f = 450 kHz:
Kollelktorkapazitit

bei -"UCB = h V, Il] = 0, f = 450 KkHz:
EmitterkapazitHt

bei -—UEB = h V’ Ic = 0’ f = ‘150 kHZ:

-Ies o

~UCE sat

(72N

[ FaN

s

]

o]

0,7

10...32
38...140

0,35 (2 0,2)

500 (2 300)
10 (2 7)
30
220
140

1) filr die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Keanlinien-

punkt -I~ = 3,3 A, -Upp = 1 V geht

AD 149

md,

JHI

ma,

kHz

kHz

&

pF

pF

VALVO TRANSISTOREN

Page 38/62

n
O L



AD 149

Download v. www.rainers-elektronikpage.de ; gescannt von Rainer Fredel

-1 (A) ~[3=80mA
™
\ -] 1 ) 70mA !
A —1=25°C - .
\ T 60mA
ol - -
W
A
! = 50mA
} — g ™ !
- % ! 40mA ]
e
A" 2 —-;
- }
B hY ' BN et |
J e 130mA
2 | A e ll
_ r \ , 1 '
o - s \_ 20mA
\' i
do_1 1 ‘ [
B nY |
B I\ |
|| [ .
\
[ | 1 1 \
100} - {-f5(mA) 50 ; ) 04+—~Ue (V) 120
y
AT
1,
N Q5
AJcE
"
. ~Ugc (V)
1

70
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AD 149

10 - T T Tll T [ I]I'['lTl"l‘[ll T T 1 T T T T T T LI I T T ™ T T T T T T T l:
: T T T
F—— Upg = 1 V — .
..fc — ‘G‘J = 25 °C
A) T Mittelwert
{ " am——— Streuwerte i
i /) ,/ ,/
rd ]
» e Jig
4
a4 ]
/ / 7
7 y
1 7/ P
A Py
. /l‘—;f—‘
A ,/ .
/! /" 4
‘, e
[ » /
// _/ .
A
- / it
7 A
2V L |
:/ / /' : ]
01 ./. P ' |I|| L1 L W — . L NN
T 10 100 -1 (mA) 1000
AT I T TTTT
p Lo we=250C ' -1 =100mA B
e T IR C ; 1 ;
4 ! ] s }
(A) [ )4 S ISR .
3 i | J_ yf
Y 75mA |
t — L -+ - - — -
a1/
: [/ :
S // ..... Lol 50 !Ad_
2 ‘! J/ ‘/’T_ I :
i A /1 ; ! 1 ;
S e = SRR ;
. |
- : 25mA
1 e - '
D i - ~ ‘__:_'1_0rnA !
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AD 149

-U " 1 v _Ic ib‘lflilIlal:{j]ll;lloléli‘q}\;
3 = 285°C (mA) L pg A Ucg) - 05 m
4 Mittelwert 200 [Yer = 14V°
----- Streuwerte 9 = 25°C "
_ Mittelwert
e pobbp s | oo Streuwerte
{A) i1
3 150 i
f F
1 M ]|
2 3 00
F i Fi
1 50
¥ i
0 il 0
0 05 1'UB.=_(V) 15 0 100 209%'“\”300
T iRk ] FHHHHH
N R 8Y 3y =25°C
e __\L T JUAE 80
“UCE: ] V i
i ! L 1 \O
T i | : e
| I I . i IP -
100 = TR -l = 3A] 60 /‘,9
iR BRSRRAE 1 E
WEAARAE s
T ERRARSEEED {1 74 g S
3 11 40 245
_ T 1A - (T
10} ; T &<
3 [ | +3
i i 1A 20
‘I: ] 0
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AD 149

100

3 g E
-j : - i i :
(rf'lei) - : Mittelwerte 3
: — — — obere S!reuwerte' ]
f l ! )
R ‘ ! | q
: | i 7 -
| i
10E t;x
e ' !
- T - l ’ba\l
: ; i -UCB; ; Y 7
- e a "r"T .{}/ f/ !
L \\:./'Q. /‘//
N vt "% ]
[ ! y ]
1k ud @ _
: vann 1 SRE
P ol ! ; 1
i gt "’ ‘! :
L f" ]
P
- Vq ]
0, ; |
: r ;
SR
0,01k ]
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AD 149

50-‘., L L Lo . L 0 3 e O | 1 O A I A SO A I 1 T NN
Ueer o
(v) -
40
; g
.
30 | -
- e - —
20—
10 ——  ——Junterer Streuwert der Kollektor-Emitter-Spannung -Upg 5 11T
b o1 fue di /U6 mS 11t
| - . JR R W R [ I i I S
I M R R [ . .
fl_Ti_j A i A OV A T P AU O W S A L TP\ A T T A T el T R A
10 100 1000 R () 10 000
4 - Im Bereich /,<0 sind alle Basisbedin-
-7 gungen zugelassen, sofern kein Grenz-
c wert Oberschritten wird.
‘Der Bereich I5>0 ist fir gesperrie
(A) Transistoren zugelassen, siehe auch

Diagramm “Ueg =f {Rg),
3 Wahrend des Ausschaltens darf die
minimale Durchbruchskennlinie

(fir + Uge = 2V) Uberschritien werden,
sotern die vom Transistor aufge-
nommene Energie < SmWs_ist.
2 N
12
» O‘“
0 STE N
: Ig< V1111 ;&3-_"19 >0
f
0 0 20 30 - 40 50 &0
3-37 " VALVO TRANSISTOREN
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AD 161

GERMANTIUM -~ NPN — NF - LEISTUNGSTRANSISTOR
filr Endstufen, mit AD 162 als komplementlres Paar

Mechanische Daten:

Gehfuse: Metall

9 A 2 nach DIN 41 875 max. 89103106
oomax.lg - —

Der Kollektor ist mit
dem MetallgehHuse
leitend wverbunden.

]

Fiir isolierten Einbau
kénnen eine Glimmer-
scheibe (Typ K 30) u.
zwel Isolierbuchsen
(Typ D) geliefert
werden.

- -14,3"-«-|
- ]'

- max. 314

Malangaben in mm.

g
4,

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung Ucg ¢ = max. az
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucgp o = max. 20
Kollektorstrom, Scheitelwert I u = max, 3

£ b oo

Gesamtverlustleistung bei 3; = 60°C Pior = max. 4
Sperrschichttemperatur Sy = max. g0 °c

Gleichstromverstirkung
bei Upg = 1 V, Ig = 500 mA B

80...320

Transit-Frequenz
bei UCE = 2 V, IC - 300 mA fT = 3 ".HZ

Grenzfrequenz {Emitterschaltung)
bei Ugp = 2 V, Ip = 300 mA fo = 35 kHz

Komplement¥res Transistorpaar AD 161/AD 162

-

Das VerhKltnis der Gleichstromverstirkungen B beider Transistoren
bei |Oepl =1V, [Igl = 500 mA st 1,1.

VALVO TRANSISTOREN' 8._/%7
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AD 161

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis %7 max)
Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: Ucg 0 = max. 32V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = 0: Uer o = max. 20V
bei -Uggp = 0,6 V: Uop v = max. 32V
Emitter-Sperrspannung bei Iy = 0: Upg g = wmax. 10V
Kollektorstrom, Mittelwert: Io av * max. A 1)
Eollektorstrom, Scheitelwert: Ic M = maX. 3 A
Gesamtverlustleistung: Piot = max. w
Sperrschichttemperatur: 87 = max. 90 °C 2)
Lagerungstemperatur: 8g = min. -85 °C
3s = max. 90 °C
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehfuseboden: R G s 4,5 g]:'d/'ltr
Wairmewiderstand zwischen Gehluseboden und Eilhlblech
bei nicht isclierter Mentage: Rip G/K = 0,5 prd/W
bei Montage mit Glimmerscheibe K 30: Bin G/K ™ 1,5 grd/W
6 .r
f
pfof mayx j : :
W) | Ll :
A L
1 \
; ‘. \
: ‘: \‘
| \
=
2 I [N
}
H A
. \
: h
0 1
0 20 40 60 80 5.(oC)
1) Integrationszeit t,, = max. 50 ms
o av
<) Kurzzeitige Uberschreitungen bis Ry = max. 100%C, jedoch nicht als Betriebs-
wert, sind zulldssig.
%{?7 VALVO TRANSISTOREN
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Eennwerte:

Kollektor-Reststrom
bEi UCB = 32 V, IE O:

bei UCB = 32 V, IE = 0, 3J

80°c:

Kollektor-Emitter—Reststrom

bei Ugy = 32 V, —Ugp = 0,6 V, 35 = 90°C:

Emitter-Reststrom
bEi UEB = 10 V, IC = 0:

bei Upg = 10V, 1; = 0, 85 = 90°C:
Kollektor-Emitter-Reatspannung 1)

bei Ip = 1 A:
Emitter-Leerlaufgleichspannung

bei Ugg = 32 V, &5 = 90°¢:
Basisspannung 2)

bei UCE = 10 V, IC =5 mi:

bei UCE =1 V, IC = 50 mA:

bei Upp = 1 V, Iy = 500 mA:
1V, Igc =2 A:

bei UCE

Basisalrom

hei UCE = 10 V, IC = 5 mi:
bei UCE = 1 V, IC = 50 mi :
bei UCE =1 V, IC = 500 ma:
bei UCE =1 V, IC = 2 A:

Gleichstromverstirkung
bei UCE = 10 V, IC = H mA:

bei UCE 1 V, IC = 50 mA:
bei UCE = 1 V, IC = 500 mA:
bei UCE =1 V, IC 2 A:

Transit—Frequenz
bei Ugp = 2V, Ip = 300 mi:

Grenzfrequenz (Emitterschaltung)
hei UCE = 2 V, IC = 300 mh :

Kollektorkapazitht
bei Upg = 6 V, Ig = 0, f = 450 kHz:

(bei SJ = 25%C, asofern nicht anders angegeben)-

sat

f1

1) fr die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch

Uop =1V, Ip = 1,1 A geht
2} aUpgp/8% ~ -2 wV/grd

AD 161

W

20 (3 500) LA

< 3 mA
£ 3 mA
= 20 (2 200) A
S 2 mA
s 0,6 v
g 0,4 v
= 110...140 mV
3 300 oV
S 650 mv
5 1,1 v
=S 80 LA
= 0,16...0,87 mA
= 1,56...6,2 mA
h¢ 49 mh
2 55

= T4...300

= 150 (80...320)

2 40

= 3 MHZ
= 35 kHZ
= 150 pF

den Kennlinienpunkt

VALVO TRANSISTOREN
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AD 161

3
I % =25°C
(A) = Iﬂ=25mA
= amn
2 === ]
| LS mA
|| = 10mA
1 5 mA
3mA_]
TmA |
§
0 |
0 2 4 6 8 Uce(V)
10
Mittelwert
Ie —-—— Sireuwerte
{A)
Ug = 1Y »
\’J = 25°C // / ’-f
,J’ g ’/’
1
L ) /
1 2z
o ’l
_'I
7 W
1/ /,
7/ / R
7 4
1 / /]
v
14 p
A 7
A Y/ /
01 z yd
0,1 1 10 Ig (mA) 100
_}E}gﬂ VALVO TRANSISTOREN
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(ICA) UCE=10V 10: [._i_ 4 TR I i
m < 2B L Sgyas
20 9 = 25°¢ Tepof Mittelwerle
{mA) ———obere Streuwerte[]]
' . 1 3
L l I dffly /‘4/ ]
15 1L . ; e ]
U =3‘2‘d -+ # 7 r E
-+ -.'—'— 931 i ;V '(
g LA L7/
10 il Peahati
E %
0,1 ik //”/:'/
—— Mittelwert " HRAE Y
—== Streuwerte a4 4
- 'All‘ y
5 ’ :-T\Q/D P4IRe
¢t e
11 | I
[ &;\ ! t
0 0,01 ¢ L] | o L ]
100 200) (4A)300 25 50 75 5, (°C) 100
[TTTITIITIT 3 7
Mittelwert $ f
I ——— Streuwerte , -
c I ! 71
{mA) (A} ] 7
Upe =10V M
'OJ =25°C 1 f
20 2 ]
‘ N F JUee= 1V T
(A, :l 9 =25C
[} [} R
J {
I ;
¥
[
10 1 f
/ i {
y f T L
AV
A iy Miltelwert —
il AV H 1 ——~ Streuwerte]
L ' 4
100 Uge (mV) 200 0 1 Uge (V) 2
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AD 161

B { 1 T 60 T
SasascuaaaisERseE aa
200 e e 21V H = U= 1V
HE .&J = 25°C (kHZ) "}J =25°C Lo
- ‘ : , Hp T
150 5 40 | e
[ | T \
BiS N Nt
100 H - :
=1 __l ]
L -.L 5 20
50 H-
——_
0 ] I | 0
0 1 2 I {A) 3 0 05 Ie (A) 1
100 I T T [T Use - Plll]=llll
' }1_]}H L Ugg= YT ) Uge = 1V
IB ,C .__-_3 f ; - 0‘8 -
(mA) G ".“2,4122
10[ L 06
04 ]‘4;::
g
! ~ Q54£
02 !
205"
0,1 | i - o T
-50 0 50 5 (°c) 100 -50 0 50 3,(°C) 100
8.67 VALVO TRANSISTOREN
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AD 161

250 T T — 1T, 1= T i
i < /
¥
B ' ' ! c‘;? A
i j bt Q* e ¥
UCE =1V i ~ 4 QG.,
200 ' 1 - 1 AG ;
| ! LA :
— o4 - ?-iﬁ- [ i . anE j - -|l
T I i LA SRR
LT f;;}_' r 5 ? b 17
150 e T e : e
B Raguy | & ,
i: T I I TR
100 ] | s iaaaas
: : ; J : ‘3A
50 e S mEH
SRt a i AR it
T TETI R T ] = -
1 T i 1 T " _“4'? ) '” T .
0 1 IRNEN 1 ! 1 ; [{ 11 | HE
-40 -20 0 20 40 60 80 3,(°C) 100
3 |IIIT1TII__]II'1I[I1IIII
\ ‘!Kurzzeitige Uberschreitungen ]
des erlaubien Arbeitsbereichs —
I uber die rechte Begrenzung
(A) \ hinaus sind beim Abschalten _]
—+ \ mit tnduktiivern Lastwiderstand—
\[ |zuldssig bei n
2 E:,rr K “'nwsf-UBEE O,GV,RB =TBQ —
\ .
Erlaubter Arbeitsbereich
| \
l _ T Y
! far fur
1 - beliebigen Basis-AbschiupH+HT1X-Use>-Use ¢
. : I
? \
SRpanN ot fur Z:26mA
. ; ; j .7{ J N O O O A A 8
0 11T T | a
0 10 20 30 I‘OUCE(V)
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AD 162

GERMANIUM - PNP - NF - LEISTUNGSTRANSISTOR

fiir Endstufen,
als Transistorpaar fUr Gegentekt—B-Schaltungen,
mit AD 161 als komplementlres Paar

Mechanjsche Daten:

GehBuse: Metall max. 89/10,3 0,6

9 A 2 nach DIN 41875 le—max.19 —=

Der Kollektor ist mit
dem Metallgehluse
leitend verbunden.

Flir isolierten Einbau

kénnen eine Glimmer-

scheibe (Typ K 30) u.

lsolierbuchsen (Typ D)
geliefert werden.

max, 31,46 —»]
<

14,39 —e
*ﬁlﬁ4‘

Mafangaben in mm,

EKurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung -Upg g = max. 32
Eollektor-Emitier-Sperrspannung -Ugg o = max. 20

Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max.

® o

Gesamtverlustleistung bei 3 = 60°C Ptot = max. 6
Sperrschichttemperatur &7 = max. 80 °cC

Gleichstremverstlirkung
bei —‘UCE =1 V, -IC = 500 mA B = 80,.,320

Transit-Frequenz
bei -Upgg = 2 V, -Is = 300 mA fp = 1,5 Mz

Grenzfrequenz (Emitterschaltung)
bei —UCE =2V, _IC = 300 mi fﬁ = 15 kHz

Transistorpaar
Dag Verh#ltnis der Gleichstromverstlirkungen B beider Transistoren
bei -Upgp = 1V, -Ip = 50 mA sowie bei -Ugp = 1V, -Ip = 500 mA ist 1,1.

Kompl ementlres Transigtorpaar AD lﬁl/AD 162

Das Verhiltnis der Gleichstromverstirkungen B beider Transistoren
bei {Ugg) = 1 Vv, |Ig] = 500 A st 1,1.

" VALVO TRANSISTOREN 8{?;
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Absolute Grenzwerie: {giltig bis 95 . )
Eollektor-Sperrapannung bei Ip = O: -Ucg 0 max. 32V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = 0O: Ugg ¢ = max. 20 vV
bhei +UBE = 0,6 ¥ _UCE v max. 32V
Emitter-Sperrspannung bei Is = 0: -Upp ¢ max. 10V
Eollektorstrom, Mittelwert: I\ max. 1A 1)
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Ip u max. A
Gesamtverlustleistung: Piot = max. w
Sperrschichttemperatur: S5 max. 900 °C 2)
Lagerungstemperatur: g min. -85 °C
SS maX. 90 UC
WErmewiderstand:
Whrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehfuseboden: Bin G 4,5 grd/w
W¥rmewiderstand zwischen GehHuseboden und Kifhlblech
bei nicht isclierter Montage: Bih G/K ,5 grd/W
bei Montage mit Glimmerscheibe K 30: Riy /K ,5 grd/w
6
k\
Prot max [T A
(W)
1
FA |
A
\
3
\Y
2
A\
\
\
| - '
0
0 20 40 60 80 5,(°C)

1) Integrationszeit t,, = max. 50 ms

2) Kurzzeitige Uberschreitungen bis $; = max. 100°C, jedoch micht als Betriebs-
wert, sind zullssig.

8.67
84
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Eennwerte:

(bei 85 = 25%C, sofern nicht anders angegeben)

Eollektor-Reststrom

AD 162

bei -Upp = 32 V, Ip = O: “lgp o = 15 (& 200) A

bei Upg = 32 V, Ip = 0, 85 = 90°C: “Igg o 8 2 mA
Kollektor-Emitter—-Beststrom

bei -Upp = 32 V, +Ugp = 0,6 V, 85 = 90°C: ~Igg v S 2 mA
Emitter-Resatstrom

bei -Ugg = 10 V, Io = O: “lgg o - 15 (S 200) A

‘bei -Ugg = 10 V, I = G, 85 = $0°C: . 2 mA
Kollektor-Emitter-Bestspannung 1)

bei -Ig = 1 A: “UCE qat = 0,4 v
Emitter-Leerlaufgleichspannung

bei -Upg = 32 V, 85 = 90°C: Ugp g1 S 0,4 v
Basisspannung 2)

bei ~Ugg = 10 V, -I = 5 mA: Uy = 115...145 mV

bei -Ugp = 1 V, I = 50 mA: g s 300 mV

bei -Ugp = 1V, -Ig = 500 mA: Tpg ES 550 mV

bei -Ugg = 1 V, -Ig = 2 A: -Upg S 850 i
Basisstrom

bei -Ugg = 10 V, -I; = 5 mA: -Ig S 82 HA

bei -Upp =1V, =Ip = 50 mA: -IB = 0,16...0,67 mi

bei -Upg = 1 V, -Iz = 500 mA: -1 = 1,56...6,2 mA

bei ~Upg = 1 V, -Ipo = 2 A: -Ig S 13 mA
Gleichstromverstirkung

bei -Ugg = 10 V, -Ip = 5 mA: B 2 60

bei —UCE =1 V, -Ic = 50 mA: B = T4...300

bei -Ugg = 1 V, -Ip = 500 mA: B = 150 {80...320)

bei -Ugg = 1 V, -Ig = 2 A: B 2 60
Tranait-Frequenz

bei -Ugg = 2 V, -Ig = 300 mA: £ - 1,5 MHz
Grenzfrequensz (Emitterschaltung)

bei ~Upp = 2 V, —Ig = 300 mA: f, . 15 kHz
Kollektorkapazitit

bei ~Upg = 65V, Ip = 0, f = 450 kHz: c = 115 pF

c

1) flir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

_UCE = 1 V, -—IC = 1,1 A gEht

2
) ﬂI—UBE|/ A% = -2 mV/grd

VALVO TRANSISTOREN 12.70
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AD 162

3 TTIT]
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2 —1] HH
12 mA
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1
== Hm A
| ImA
1mA
0
0 2 4 6 B _Ue(V)
0 O o — — R S N 0 o S
- ' UCE=1\) Mittelwert
-1 9, s25°C == Streuwerte
c _
(A) L / >
| y V. ’r//
’f
L/ sl
1 (‘ j’ — 1+
2 A
Z rll
4
71 A1V i
s~ 7
/a ////f
4
'Y /// yd
0.1 // / V4 i
0 1 10 -lIg (mA) 100
B8.67 VALVO TRANSISTOREN
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AD 162
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AD 162
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AD 162
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN 40 809

TRANSISTORSATZ

Unter der Typenbezejichnung 40 B09 wird ein kompletter Tramsistorsatz fir

gleichetromgekoppelte transfermatorlose Komplementir-Endstufen geliefert,

Der Transiatorsatz besteht aus AC 127 Vorstufe (1)
AC 128 Treiberstufe (2}
AC 128
) Endstufe (3)
AC 127

Die Transistoren sind zur Kennzeichnung mit Typenstempel und dem Zifferm 1
éis 3 versehen; hierbei bedeutet: 1 Voratufe

2 Treiberstufe

3 Endstufe

Mit den zu der empfohlenen Schaltung angegebenen Dimensionierungsvorschliigen

aind folgende Ausgangsleistungen erreichbar:

Dimensionierung I 11 ITI Iv
Batteriespannung Uhat & Vv 6 Vv gV 9V
Lastimpedanz Ry, 8 8 4 & 10 Q 8 Q
Auspangsleistung
bei k = 10 % P 350 mW 700 mW 650 mW 1200 oW
ges ; 2
VALVO TRANSISTOREN 3.85
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40 809 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Empfoblene Schaltung:

-Lﬁat
. 4 O
'I.RL ]
I
ZkQAII
Ur
O ! O
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- NICHT FUR NE_&JENTWICKI.UNGEN 40 809

Stlickliste zur empfohlenen Schaltung:
(ftr satabilen Betrieb bis 8y = 45 °C)

Dimensjonierung 1 11 III Iv
By 1,2 2,7 8,8 2,2 KQ + 10 %
R, 22 18 33 18 KR *+ 10 %
Ry 15 15 22 18 kQ + 10 %
Ry 2,2 2,2 3,3 2,2 K+ 10 %
R 1,5 2,2 1,8 1,5 kQ + 10 %
Rg 560 270 750 510 R + 5%
R, 100 5 75 100 R *10%
Ry 68 15 100 39 Q +10%
Ry, Ryg 1,5 0 2,4 0 g * 5¢
Ry; (NTC) - 130 1) - 130 1) | @
Ry (ohne Gegenkopplung) 0 0 ¢ 0 [+
Ry, (8 dB Gegenkopplung) 5,0 12 5,8 2,7 8 +10¢%
cy _ 8,4 8,4 8,4 8,4 uF
Co 100 100 100 100 WF
Cq 320 125 320 400 uF
Cy 200 160 125 200 nF
Cy 400 1000 320 400 uF
Cs 0 3000 0 0 pF
AC 128 (3): Eithlschelle - - - 58 227
AC 127 (3): Kithlachelle - 56 227 56 227 58 227
und Ktthiblech - 1,5am Al - 1,5mm Al
12,5cm® 12, 5em

1y 1yp B8 320 01P/130 E

VALVO TRANSISTOREN rgf:’
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

40 809

Betriebsdaten: (bezogen auf die emplohlene Schaltung hei f = 1 kHz)
Dimensionierung I IT I11 IV
Batteriespannung: Upat 6 6 2 9 v
Lastimpedanz: By, 8 4 10 8 e
max. Auspangsleistung
R - =4
bei k‘ges = 10 %: P?. ax 350 700 650 1200 mW
Fingangsspannung 1)2)
bei Py = 50 m¥ _ r .
ohne Gegenkopplung: Ui pMs 1,8 E’l 1:? }13 mﬁ
6 dB Gegenkopplung: U nrus 3,5 5,0 2,56 2,0 mV
Eingangsspannung 1)
bei P
2 max = o
ohne Gegenkopplung: Ui mms 5,3 8,6 ?,6 h,b mE
6 dB Gegenkopplung: U Rus 10,7 20,7 10,4 10,2 m¥
Eingangswiderstand
an Punkt A .
ohne Gegenkopplung: ry 3,8 6,0 3,3 2,8 ks
6 dB Gegenkopplung: ry 7,3 11,5 6,4 1,3 k¢
Spannung an Punkt B: 3,3 3,6 1,8 4,9 v
Eollelktorstrom 3) der
Endstufe (3) bei Py = 0: -I; (3) 4 5 3 5 ma
Kollektor-Spitzenatrom der
. . "
Fndstufe (3) bei P2 aax’ _IC M (3) 260 500 300 470 mhi
Kollektorstrom von (2): -1, (2) 4,6 8,3 5,4 7,7 mA
1
} an Punkt A
2) Strewung < 3 dB
3) wird mit Ry eingestellt
A
2.65 VALVO TRANSISTOREN
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